Giris Empedans ve Admittansi

» Tek girisli devrelerde kaynak geriliminin akima oranina % degerine giris yada siirme noktasi
empedansi denir. Giris empedansi Z(s) ile gosterilir

* Bu oranin tersi olan - lse giris yada siirme noktasi admitansidir . Giris admitanst Y(s) ile
gosterilir

s?R,LC+s(R{R,C+L)+ R{+R,
S2LC+sR;C+1

Z(s) =

1 S*LC+SR,C+1
7Z(s)  s2R,LC+S(R{R,C+L)+ R{+R,

Y(s)=



EMPEDANS OCGENI ADMITANS OCGENI

G (kondiiktans)
- o
c
v (n, B0mH ¢ == 15 g (N
100 Hz ;g “ng)
R (reziatans)
—= =Vt + Rt L » Paralel R-L-C devresinde empedans ve

admitans ii¢genleri

Admitans kavramiyla birlikte A.C devre analizlerinde kullanilan iki kavram
daha vardir. Bunlardan biri kondiiktans digeri de siiseptanstir. Kondiiktans direncin
tersidir. G ile gosterilir ve birimi siemens (S) dir. Stiseptans ise reaktansin tersidir. B

ile gosterilir ve birimi siemens (S) dir.
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Dontismiis Devre Kullanarak Coziimleme

Ornek: Sekildeki devrenin ab uglarindan goriilen Thevenin esdeger devresini bulun

Cozum: Thevenin esdegeri kaynak donusiimii ve devre indirgenmesi yontemlerinin kullanilmasiyla
bulunacaktir.
Once paralel diizenlenmis olanI akim kaynag ve 3s Ohm’luk impedans seri bagli bir gerilim kaynag 3s(I)
ve 3s Ohm’luk impedans ‘a doniistiiriiliir. Daha sonra seri impedanslar ve seri gerilim kaynaklari
birlestirilir.
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Thevenin esdeger gerilimi olan agik devre gerilimi E; iki
basamakta
bulunabilir
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ab uclariarasina bakildigi zaman Z impedansi ve 5/s
ohm‘luk direng¢ paralel
olarak birlestirilir. Boylece devrenin
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Thevenin impedansi
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Thevenin devresi i1se son devrede
gosterilmektedir



